ISQ w5

INEYET R SE R IR A% (TOF) AR

MEMS mJ i1 8RR 24T MEMS (BFLHE R4 HAR
AR R, BA RS R R, RS ST EErEmaE R f, W#d O ¥
Beol C zBeel L i Bapc Ky . S E A S T 80nm.

FFAE
o EEVERERILLE, HABFEIR. T/
« 3dB 7% 0.6nm
- ASERIL K SEIRTERD ,,\
I
o JefEIEMEREIE I
o DG
- ROADM
o (55 ERER
FESH
Ei=To o
B BAE B/ME S
1060-Band 1028 1090 nm
EACSEE O-Band 1270 1350 nm
C-Band 1510 1590 nm
L-Band 1550 1630 nm
BABFE (IL) <45 (typical<3.5) dB
e 57 fif [) <20 ms
RKMBXHFE (WDL) @0dB <1.5 (typical<1) dB
FIL R R R 1 X IRFE@O0dB <0.5 dB
T o@3dB 0.6 nm
JHICEE 20 dB
B #FE (RL) >40 dB
M5t <30 dB
= 1*1079 cycles
BRABALE 20 dBm
TERE -5 70 'C
HFiERE -40 85 C
TEBRE 5 \Y
1 90*70*15 mm




V120

BS%:

LT-UTF-A-B-C-D-E (UTF: /\BUVT[ & i85 88)

A B C D E
T IEEEE SLEFE RAKE EERER
OO:None
SM:SM,9/125 FP:FC/PC
10:1028-1090nm PM98:PM980 05:0.5m+5cm | FA:FC/APC
ST : . _ 10:1.0m£5cm SP:SC/PC
R LTH#HA | 13:1290-1320nm PM13: PM1310
REIA 15:1528-1565nm 15:1.5mx5cm SA:SC/APC
X:Others LA:LC/APC
X:Others
pE 2
1. DLEFAE A MEMS SiEiE iR 2SR Hh g B RN 4K,

2. MBRFFHKRFK,

BFERMNOEEAREKR.



	 MEMS 可调谐滤波器是基于 MEMS （微机电系统） 技术
	特征
	•  热稳定性及重复性高，寿命长
	• 光学性能表现好，插入损耗低、尺寸小
	• 3dB 带宽 0.6nm
	• 可定制化（波长与衰减范围）
	应用
	• 光信道性能监测
	• 光谱分析
	• ROADM
	• 信号跟踪

